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Telefunken Transistor BF472S

Datasheet

BF 470S - BF 472S

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-HF-Transistoren
Anwendungen: Video-B-Endstufen in Fernsehempfangern
Besondera Merkmale:

& BF 4705 komplementér zu BF 4695 @ BF 4725 komplementir zu BF 4715

® Linearer by Merlauf von 1. =10 pA .10 mA

Abmessungen in mm
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Zubehdr
Isolierscheibe Best. Nr. 119880
Unterlegscheibe 3.2 DIN 1254
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Basis-Sperrspannung U
Kollektor-Emitter-Sperrspannung e
Ry = 2.7 k0 Uy
Emitter-Basis-Sperrspannung -Uag
Kaollektorstrom -Ie
Kollektorspitzenstrom ~lra
Gesamtverlustleistung
Tonee =110°C P
Sperrschichttemparatur ]"I
Lagerungstemperaturbereich ruu
Anzugsdrehmoment M,
Maximale Warmewiderstinde
Sperrschicht-Umgebung
1= 4 mm, auf Kupferkihlflache
= 10 mmx 10 rmm mit 35 pm Dicke B
Sperrschicht-Gehause Ryic

' mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 3.2 DIN 1254

Kollektor mit metallischer
Maontagefliche verbunden

Standard Kunststofigehause
12 A3 DIN 418639

JEDEC TO 126 (SOT 32)
Gawicht max. 0.8 g

BF 4705 BF 4725
250 300 v
250 300 W
250 300 v
L W
30 mA
100 s
2 W
150 °C
—G65...+160 <
70 MNem
100 Kiw
20 L L
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BF 470S - BF 472S

KenngréBen Min. Typ. Max.
p= 25 ®C, falls nicht anders angegeben

Trn

Kollektorreststrom

-U,=200V BF 4705 legms 50 nA,

=U =250V, Ry = 2.7 kO BF 4725 ~len 50 na,

=l =200V, Ay, = 2.7 ki, ”|"J = 150 °C =legn 10 .
Emitterreststrom

gy =5V “leno 10 .
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

=l =10 pA BF 4705 =U sncan 250 W

BF 4725 _Umm-cau 300 W

Kollektor-Emittar-Durchbruchspannung

=l.=1mA BF 4705 L 250 W

=l =1 ph, Ry =27 kO BF 4725 ~Uapicen 300 W
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

—le=10pA ~Uanean 5 W
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltinis

=L =20V, =l = 25 mA Mg 50
Transitfrequenz

“Ueg =10V, == 10mA i 60 20 MHz
Rickwirkungskapazitat

Uy =30V, - =0, =10 MHz Clzl= 1.1 1.8 pF
Rickwirkungszeitkonstante

~Uep=20V, -I,=10mA, =107 MHz Fopr G a0 ps
Kollektor-HF-5attigungsspannung

~I. =25 mA, '|"j =1607C L — 20 W
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